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|. Charakteristika CENTE

» centrum excelentnosti pre noveé technol6gie v elektrotechnike™ je Centrum, ktorého ¢innost’
je podporovana zo Strukturdlnych fondov Europskej unie. Pozostava z nasledovnych institacii
(partnerov):

Elektrotechnicky Gstav Sovenskej akadémie vied /EIU SAV/ prijimatel’

Fyzikdlny Ustav Sovenske akadémie vied /FU SAV/ partner
Ustav merania Sovenskej akadémie vied /UM SAV/ partner
Ustav informatiky Sovenskej akadémie vied/UI SAV/ partner
Sovenska technicka univerzta v Bratislave /STU/ partner

Projekt Centra sa riadi Zmluvou medzi EIU SAV (prijimatelom) nenavratného finanéného
prispevku (NFP) a Agentirou ASFEU ako poskytovatelom nenavratnej financ¢nej pomoci,
ako @ Partnerskymi zmluvami medzi EIU SAV ajednotlivymi partnermi aich dodatkami.
Centrum bolo vytvorené vdaka podpore Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja, ktory
pomaha rozvijat’ zamestnanost’ podporovanim zamestnanosti, obchodného ducha, rovnakych
prilezitosti a investovanim do I'udskych zdrojov. Impulzom pre projekt Centra bola intenzivna
spolupraca jednotlivych vedeckych pracovnikov i celych kolektivov z pracovisk partnerov a
prijimatela na spolo¢nych projektoch tematicky zameranych na pripravu novych
elektronickych suciastok a zariadeni.

Cielom projektu Centra je vV rdmci jednotlivych aktivit vybudovat’ technologické laboratoria,
ktoré doplnia existujucu infrastruktdru pracovisk a zaroven ju posunu na kvalitativne vySsiu
uroven. Horizontalnym cielom Centra je zlepSenie informa¢no-komunika¢nych technoldgii
(IKT) vramci Centra — zvySenie bezpe€nosti a rychlosti pouzivanych pocitaGovych sieti
aimplementacia vykonného sietového pocitaca pre najnarocnejsie vypocty.

VylepSené laboratoria alKT budu sluzit’ na splnenie merateInych ukazovatel'ov projektu,
ktoré predstavuju mnozstvo doktorandov, mladych aj starSich vedeckych pracovnikov (muzov
i zien), ktori vyuZiju poskytnutd podporu v oblasti novych technologii. Cast’ z nich prinesie
neskor prospech firmam v regione v oblasti novych progresivnych technologii v oblasti
elektrotechniky. Laboratoria prispglu g k zvySeniu poctu vymennych programov a projektov
spoloéného vyskumu medzi slovenskymi a svetovymi vyskumnymi organizaciami, ako g
Kk narastu poctu publikovanych prac.

Ziadatel’ a partnerské organizécie sii excelentnymi pracoviskami v odbore elektrotechnoldgie
amaterialov. Disponuji technologickym zazemim potrebnym pre rieSenie projektov
zakladného vyskumu a pripravy elektrotechnickych suéiastok a zariadeni, publikuju vysledky
v medzinarodnych vedeckych periodikach amaju projekty spolo¢ného vyskumu so svetovymi
vyskumnymi organizéciami. Ulohou Centra je d’alsie zvy3enie kvality vyskumu azlepSenie
transferu poznatkov v oblasti elektrotechniky do praxe zlepSenim infraStruktary v oblasti
zariadeni pre nanasanie kovovych vrstiev, pre pripravu a tvarovanie adetekciu nanostruktuar
aklastrov v tenkych vrstvach. Délezitou Ulohou je vybavenie kvalitnou abezpeénou
informac¢nou a komunikac¢nou technologiou.

Centrum CENTE zvysi pocet publikacii v karentovanych casopisoch, pocet projektov
avymennych programov so svetovymi vyskumnymi organizaciami a zlep$i transfer
poznatkov do hospodarskel praxe Vv oblasti elektrotechnoldgii a materialov. Inovacia
technologickej infrastruktury podpori rieSenie implementujuceho sa projektu 7 RP. Zariadenia
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pre pripravu, tvarovanie a detekciu Klastrov v tenkych vrstvach ananostruktarach, ako g
vypracovanie stratégie pre komercializaciu vyskumu a priprava zamerov pre prax a pre vstup
do medzinarodnych sieti umoznia prijatie a realizéciu novych projektov.

Projekt prispee k inovacii elektrotechnickych stéiastok a zariadeni v Bratislavskom regione a
na Slovensku prostrednictvom inovativnych organizacii, ktoré vyuziju vystupy projektu. Na
zaklade uznesenia P SAV €. 1133 bol projekt zaradeny medzi prioritné projekty SAV.

Aby sa dosiahli ciele avysledky projektu, je potrebné venovat velk(l pozornost’ riadiacej
¢innost’ Centra. Centrum je riadené a kontrolované prostrednictvom Rady Centra. Vsetky
aktivity st priamo vykonévané akoordinované pomocou Koordina¢nej Rady Centra, ktora za
svoju ¢innost’ Rade Centra priamo zodpoveda, takze sa mdzu naplnit’ ciele projektu.

Ciele projektu:

e Strategicky ciel’

Strategickym cielom projektu je zvySenie vyskumno-vyvojového potencidu BSK regionu
Vv oblasti elektrotechniky pre potreby spoloc¢ensko-hospodarskej praxe a medzindrodngl VTS
spoluprace. Strategicky ciel projektu bol definovany s ohl'adom na globalny ciel’ Opera¢ného
programu Vyskum avyvoj. Modernizacia a zefektivnenie systému podpory vyskumu a vyvoja
askvalitnenie infrastruktdry vysokych Skél tak, aby prispievali k zvySovaniu
konkurencieschopnosti ekonomiky, zniZovaniu regionalnych disparit, vzniku novych
inovativnych (high-tech) malych a strednych podnikov, tvorbe novych pracovnych miest
a zlepSeniu podmienok vzdeldvacieho procesu na vysokych Skolach — to sU oblasti, ktoré sa
snazi ¢o mozno najkomplexnejSim sposobom pokryt’ predkladany projekt.

o Vyskumny ciel’

Vyskumnym cielom Centra je zlepsit' priepustnost’ existujucich technologickych operacii a
umoznit’ nové technologické postupy v elektrotechnike, ¢o je nevyhnutné pre budtci vyskum
a inovacie v priemysle.

e Specifické ciele projektu

Projekt ma Styri Specifické ciele, ktoré boli zvolené tak, aby smerovali k naplneniu
strategického ciela projektu aaby boli I'ahko meratené. Népln Specifickych cielov je
rozpracovana V jednotlivych aktivitach. VSetky aktivity priamo nadvdzuju na doterajSie
vysledky vyskumnych aktivit realizovanych ziadatel'om a partnermi.

a) Vybudovanie Centra excelentnosti zosietovanim excelentnych pracovisk.
b) Vybavenie Centra Spickovymi pristrojmi potrebnymi pre realizaciu
prebiehajucich a pripravovanych projektov:
» Laboratérium pre nandSanie kovov (naparovacie zariadenie),

* Laboratorium pre pripravu a tvarovanie nanostruktur (FIB),
» Laboratérium pre detekciu klastrov (LAB-GISAXS).

C) ZvySenie urovne informac¢no-komunika¢nych technoldgii Centra (vratane ich
bezpecnosti).

d) Integréacia Centrado regiondng a medzinarodnej spolupréce.
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Centrum je vytvorené institGciami, ktoré sa navzajom dopliaju ako technologicky, tak aj po
odbornej stranke, takze medzi silné stranky Centra patria:

a) komplementérne skisenosti a expertiza partnerov vstupujacich do Centra,

b) odborne zdatni vedecki a odborni pracovnici Centra, ktori maji bohaté skusenosti
s mnohymi technolgiami a charakteriza¢nymi technikami:

C) rieSenie projektu umozni Centru implementaciu do projektov medzinarodne;j
spolupréace atransfer poznatkov do praxe,

d) Centrum otvara moznost’ $kolenia doktorandov, Studentov, ako aj mladych odbornikov
z firiem v regione a na celom Slovensku, v praci na $pi¢kovych zariadeniach.

I[I. Riadenie CENTE ajeho organy

Centrum excelentnosti je riadené v stlade sPriru¢kou pre prijimatela, Zmluvou o NFP
a Partnerskou zmluvou sich Dodatkami. Podl'a platnej personalnej matice si uréené 0soby
zodpovedné za riadenie projektu: interny aexterny projektovy manazér, administrétor,
externy finanény manazér a manazér monitoringu a externy manazér pre verejné obstaravanie,

apod.

V projekte sti menovite uvedeni len odbornici zodpovedni za jednotlivé vedecko-vyskumné
aktivity. Su to Spickovi odbornici, ktori maju skusenosti v dang oblasti atiez skusenosti
svedenim riesitel'skych kolektivov a vedenim projektov. Okrem toho sa na implementécii
jednotlivych aktivit budi podielat’ aj dalsi vyskumnici, mladi vedecki pracovnici
adoktorandi z organizacii ziadatel'a a partnerov.

V oblasti manazmentu projekt kombinuje skusenosti riadiacich pracovnikov participujticich
Ustavov aexternych Specialistov. Tym zabezpeCuje vyvazenost’ projektu v oblastiach veda-
vzdelavanie - vyskum a manazment.

Projektovy manazér je zodpovedny za vedenie a kontrolu dokumentacie o projekte,
planovanie aukladanie uloh projektovému timu, vyhodnocovanie ich plnenia, kontrolu stladu
prac so Zmluvou a dodrziavanie terminov.

Finanény manaZér a manazér monitoringu maji na starosti zadavanie ziadosti o platbu,
Ziadosti o zmeny v projekte, pracovné vykazy a kumulativne PV, podavanie monitorovacich
sprév projektu amesacnych hlaseni 0 projekte.

Projektovy tim svojou ¢innostou pripravuje podklady na kontroly a audity vykonané pocas
implementacie projektu. Naplinou prace riadiacich zloziek je aj sledovanie zmien legislativy
ametodiky stvisiacg simplementéciou projektu, informovanie Rady Centra a ¢lenov
Koordina¢nej rady Centra o pripadnych zmenach. Projektovy tim identifikuje nezrovnalosti
pocas rieSenia projektu a navrhuje napravné opatrenia, komunikuje s projektovym manazérom
na ASFEU ana zéklade toho operativne riesi problémy.

K hlavnym ¢innostiam projektu CENTE sU stanovené @ podporné aktivity, ato najmi
v oblasti informovanosti apublicity. Aktivity st uvedenu pod Ciselnym oznacenim s presne
vymedzenym casovym harmonogramom. Na zéklade vykonanych aktivit sa sleduju
avyhodnocuju stanovené indikatory projektu, pricom je ddlezité, aby sa dosiahol stanoveny
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vysledok projektu. Povinnost'ou prijimatela je na konci kazdého mesiaca vyhotovit’ mesacné
hlésenie o vykonanych, zacatych alebo prebiehajucich aktivitach. Kazdé tri mesiace
vyhotovuje manazér monitoringu priebezni monitorovaciu spravu. Po ukonceni
implementacie projektu sa pre poskytovatel'a vyhotovi zavere¢na hodnotiaca sprava projektu.

Za uspesny chod Centra zodpovedd Rada Centra, Koordina¢na rada Centra a manazéri
projektu. Ich vzt'ah vysvetl'uje obrazok ¢. 1.

Chod Centra riadia manazéri, interni aexterni. Ti riadia kontroluju pracovnikov
zodpovednych za jednotlivé ulohy projektu 1.1 az 4.3. Niektoré ztychto Uloh sa rieSia
pomocou externych firiem — napr. na verejné obstaravania, na pisanic Dokumentov o Ulohe
Centra, apod. Manazéri spolupracuju s administrativnymi oddeleniami Ziadatel'a a partnerov
vo finan¢nych a ostatnych otdzkach (Krajc¢irova, Fabian) ako aj s webmasterkou projektu (A.
GOmMOryov4). Tito pracovnici moézu byt prizyvani na zasadania Koordinacnej rady Centra.

Zasadania Koordina¢nej Rady Centra su platformou na kontrolu vykonang préce
manazérmi a zodpovednymi pracovnikmi za jednotlivé aktivity v obdobi medzi zasadaniami
Rady (raz za mesiac). Koordina¢ni radu Centra ako g celkovy chod Centra, plnenie Uloh
avysledku kontroluje Rada Centra zloZzena zo zastupcov jednotlivych partnerov Centra
ainterného manazéra Centra.

Koordinacna Rada Centra
Manazer interny

V. Cambel ﬁ

1.1 K.Frohlich
Manavée'ri externi 1.2 V. Cambel <«—> | Externafirma
P. Stefanak
J. Hruskova 2.1 J.Fedor > Expert VO
I 2.2 |.Vavra / Externa firma
! Administrator M. 2.3 E. Majkova / I
| Krajéirova ~ -
, 3.1-3 A.Pevala —> Malka,‘Kostlllc,
| J. Fabian 41 V. Cambel \ Majkova, Ballo
' Web A. Gomoryova 4.2 M. Spankova Externa firma
I i 7
: Prizyvant 4.3 ). Marika

Obr. ¢&. 1. Vysvetlenie vztahu medzi riadiacimi pracovnikmi Centra.

Tok financii pre projekt CENTE je kombinovany, ato refundéciou a predfinancovanim.
Predfinancovanie je uréené predovsetkym na nakup zariadeni - naparovacky, FIB, GISAXS a
IKT. Formou refundacie budt uhradzané mzdy, propagécia, material, sluzby, cesty a pod.
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Rada Centra, Koordinacéna Rada Centra

Rada Centra (d’alej len ,, RC") , Centra excelentnosti pre nové technologie v elektrotechnike®
(d’alej Centra) je 6-Clenny nezéavisly riadiaci a kontrolny orgdn Centra. Kazdu instituciu
Centra vnom zastupuje jeden zastupca, menovany Statutdrnym zastupcom prislusnej
indtitlcie, az interného administratora Centra. Predsedom Rady Centra je riaditel’ EIU SAV,
institacie prijimatel'a NFP. V pripade potreby moze riaditel’ kazdej institucie svojho zastupcu
v Centre odvolat’ a vymenovat’ nového zastupcu.

Cinnost’ Rady Centra sa riadi Statatom RC (priloha &.1). RC vyhodnocuje pravidelne
¢innost’ Centra za uplynulé obdobie a planuje Cinnosti na obdobie nasledujuce v stlade so
Zmluvou o NFP, Partnerskou zmluvou aich Dodatkami. Schvaluje finanéné zalezitosti
Centra avdetky dokumenty vzniknuté v Centre, vratane Statutov pracovisk (Laboratorii)
vzniknutych v Centre. Kontroluje administrativne riadenie Centra — Koordina¢nii Radu
Centra, ato najmi v oblastiach realizacie celého projektu - v oblasti administrativne),
finanénej, odbornej, v oblasti verejného obstardvaniaav oblasti monitoringu a informovanosti
0 projekte, zhladiska koordinacie ¢innosti projektového timu, pripravy a vedenia jeho
zasadnuti, kooperacie s internym projektovym manazérom a administrdtormi Projektu,
planovania aukladanie Gloh projektovému timu, vyhodnocovania ich plnenia a dodrZiavania
stanovenych terminov, operativneho rieSenie problémov podla poziadaviek ASFEU na
zé&klade komunikécie sjg projektovymi manazérmi, Vvyhodnocovania stanovenych
indikétorov Projektu, podavania monitorovacich sprav Projektu, vypracovania zavereénej
hodnotiacej spravy Projektu, ako aj podavania sprav po skonceni projektu, atd’.

Rady Centra zasada pravidelne raz za 3 mesiace, spravidla pred odovzdanim monitorovace)
spravy Centra. Zasadanie RC zvolava predseda RC alebo nim povereny zastupca.

Koordina¢na Rada Centra (d’alej len , KRC") , Centra excelentnosti pre nové technolégie
v elektrotechnike" (d’alej Centra) je nezavisly 10-Clenny vykonny organ Centra. Jej ¢lenmi SU
admistratori projektu Centra a zastupcovia zodpovedni za jednotlivé aktivity projektu Centra.
Clenovia KRC si menovani Predsedom Rady Centra po ich schvaleni Radou Centra.
Predsedom KRC je manazér projektu Centra. V pripade potreby mdze Rada Centra po suhlase
SO zZmenou V personalnej matici Agentirou zodpovednych rieSitelov za jednotlivé aktivity
odvolat’ a vymenovat novych zodpovednych riesitel'ov za jednotlivé aktivity projektu Centra.

Koordina¢na Rada Centra sa riadi Statitom KRC (priloha 2). Vykonava aktivity v ramci
projektu Centra v stlade so Zmluvou o NFP, Partnerskou zmluvou aich Dodatkami. Za svoju
¢innost’ zodpoveda Rade Centra. KRC planuje ¢innosti na obdobie nasledujiice v Sllade so
Zmluvami  arozhodnutiami RC. KRC realizuje vSetky administrativne, financné,
monitorovacie akontrolné ¢innosti v stlade s odporti¢aniami Rady Centra. KRC pripravuje
dokumenty Centra, vréatane Statitov pracovisk (Laboratorii) Centra KRC administrativne
riadi Centrum avykonava najmi ¢innosti v oblastiach realizécie celého projektu v oblasti
administrativnej, finan¢nej, odbornej, vo verejnom obstaravani av oblasti monitoringu
ainformovanosti o projekte. Koordinuje ¢innosti projektového timu, pripravuje a vedie jeho
zasadnutia, kooperuje s internym projektovym manazérom aadministratormi Projektu. Dalej,
planuje aukladd dlohy projektovému timu, vyhodnocuje ich plnenie a dodrziavanie
stanovenych terminov, operativne rieSi problémy podla poziadaviek ASFEU na zaklade
komunikécie sjej projektovymi manazérmi, vyhodnocuje stanovené indikatory Projektu, atd’.

Koordina¢nd Rada Centra zasada pravidelne raz za mesiac, spravidla pred odovzdanim
sprév Centra. Zasadanie KRC zvolava predseda KRC alebo nim povereny zastupca.
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I11. Casovy plan projektu

Centrum excelentnosti pre nové technoldgie v elektrotechnike zacalo svoju existenciu
podpisom Zmluvy o NFP medzi ziadatelom (EIU SAV) a ASFEU. Na prvom zasadnuti Rady
Centra aKoordina¢nej rady Centra boli menovani a schvéleni ich ¢lenovia. Realizcia
projektu kon¢i v aprili roku 2011. Hlavnym prinosom projektu budd vybudované Laboratoria
Centra, ktoré budu pokracovat’ v Cinnosti aj po ukonceni samotnej implementacie projektu.
Toto bude vytvarat’ priaznivé podmienky pre d’alsi vyvoj vedy avyskumu v pracoviskach
Centra av celom regione, z coho bude profitovat’ vel'ké mnozstvo doktorandov, mladych aj

star§ich vedeckych pracovnikov.

Projekt ma urceny ¢asovy harmonogram, ktory je zavidzny pre prijimatel’a a jeho partnerov.
Nasledujuce tabul’ky uvadzaji prehlad ¢asového plnenia podla jednotlivych aktivit aosob

zodpovednych zatieto aktivity.
Casovy harmonogram projektu CENTE

Nazov aktivity Zactiatok Ukoncenie
1.1 Definovanie internych pravidiel Centra 05/2009 07/2009
1.2 Definovania dlhodobého strategického vyskumného planu 05/2009 01/2010
Centra

2.1 Vybavenie laboratoria 1 —naparovacka 05/2009 04/2011
2.2 Vybavenie laboratdria 2 — zariadenie pre pripravu a tvarovanie | 05/2009 04/2011
nanostruktur

2.3 Vybavenie laboratoria 3 — zariadenie pre detekciu klastrov 05/2009 04/2011
v tenkych vrstvach

3.1 Implementacia HW ochran Centra 05/2009 01/2010
3.2 Inovacia d’alSieho hardvéru sieti Centra 05/2009 01/2010
3.3 Pilotna prevadzka sieti Centra 02/2010 04/2011
4.1 Vypracovanie stratégie pre komercializaciu V a V atransferu | 05/2009 04/2010
technologii

4.2 Priprava vyskumnych zamerov pre prax s dorazom narozvoj | 05/2010 04/2011
BSK regiénu

4.3 Priprava vyskumnych zamerov pre vstup do medzinarodnych | 05/2010 04/2011
sieti

Podporné aktivity

Riadenie projektu 05/2009 04/2011
Publicitaa informovanost’ 05/2009 04/2011
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Casova schéma

Rok 2009 2010 | 2011

Frohlich

12IIIIIIIII Carmbel
21 AN EEEEEN o
2 MENNENEENENEENNN NN vavra
2; AN NN -
3.1 ........l Pevala

Pevala

32IIIIIIIII
EEEEENEEEENNNEN -
41IIIIIIIIIIII Cambel
BEEENNEEEEEN oo
43 EERRRNNRRERNE waita

VO - Zaciatok obstaravania

Ruzova farba - Realizécia

Cervena plocha - Deadline obstaravania
Zelena plocha - Vypracovani e dokumentu

V. Vecna napln projektu CENTE

Riadenie ¢innosti Centra je potrebné na dosiahnutie ciel'ov Centra. DIhodobym ciel'om Centra
je vybudovat' technologicku platformu v oblasti elektrotechniky v bratislavskom kraji.
Aktivity Centra nie su ¢asovo limitované podavanym projektom - v budicnosti bude Centrum
podavat’ d’alSie projekty, ato &g zoblasti inovacii, ¢o je k podavanému projektu
komplementarna oblast’. Aktivity Centra maju teda charakter dlhodobého a systematického
budovania technologicke zékladne tak, aby sa elektrotechnické firmy vregione ana
Slovensku dostali k novym technolégidm anajmda aby mali zdroj mladych expertov,
vychovanych na tychto modernych technologickych zariadeniach. V rdmci projektu sa
vybuduju laboratéria, ktoré budd unikatne nielen v ramci regionu, ale vramci celého
Slovenska. Zamerom Centra je, aby tieto laboratéria boli g vramci celého Slovenska
vyuzivané tak pracovnikmi vo vede, vyskume a vzdelavani, ako g Specialistami z praxe.
Laboratorid budl vyuzivat' aj studenti predovsetkym z FEI STU a FMFI UK. Ciel'om je aby
pocet uzivatel’ov vybudovanych vedeckych laboratorii a IKT bol minimalne 150.

Centrum vo vyznamng miere prispge ku skvalitneniu vedeckej préce v oblasti
elektrotechniky. Vybudované budud tri laboratéria so Spickovymi zariadeniami asietovy
pocitac, ktoré svojou pritomnost'ou prinesu kvantifikovatel'né vysledky nielen pre Centrum,
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ae g pre vedecké indtitacie, 3koly apodniky na Slovensku. Aktivity projektu maji priame
vdzby na ciele projektu.

Projekt ma Styri Specifické ciele, ktoré boli zvolené tak, aby smerovali k naplneniu
strategického ciel’a projektu a aby boli Pahko meratel’'né. Napln Specifickych cielov je
rozpracovana v jednotlivych aktivitich. VSetky aktivity priamo nadvazuju na doterajSie
vysledky vyskumnych aktivit realizovanych ziadatelom a partnermi. Oc¢akavame, Ze
realizacia predlozeného projektu vyusti do d’alSich vyskumnych aktivit a medzinarodnych
adomacich projektov.

Tieto skutocnosti vyplyvaju z podrobného rozboru Specifickych cielov v kontexte sti¢asného
stavu rieSenej problematiky, ktory nasleduje.

Specificky ciel’ 1: Vybudovanie Centra excelentnosti zosietovanim excelentnych pracovisk.

Aktivita 1.1, Definovanie internych pravidiel fungovania Centra. Zadefinuju sa interné
pravidla fungovania Centra tak, aby bolo Centrum pocas celej doby trvania projektu
efektivne riadené a aby plnilo stanovené ciele - rozdelia sa kompetencie pre jednotlivé
aktivity na prislu$né pracoviska a dohodne sa postup pri rieseni problémov projektu.

Aktivita 1.2, Definovanie dihodobého strategického vyskumného planu Centra. Pripravi sa
dlhodoby strategicky plan Centra v stilade sdlhodobym zamerom Statnegj vedecko-
technicke politiky. Jednym z hlavnych cielov Centra je napiiianie zimerov regionslnej
politiky, ktorti predstavuje napr. transfer technoldgii a know-how do praxe. Aktivity
Centra budu v sulade so stratégiou organizacie Ziadatel'a a priamo vyplyvau zjeho
kontinualnych aktivit - ziadatel vykonava dlhé roky vedecky vyskum v oblasti
elektronickych &truktir aich technologii (vid® projekty rieSené ziadatelom, vystupy,
www.elu.sav.sk ) ama na tato Cinnost’ aj prislusné vybavenie. Riadiace organy Centra
(Rada Centra aKoordinacna rada Centra) na svojich pravidelnych stretnutiach po
ziskanych sktisenostiach s budovanim a chodom novych laboratdrii postupne vypracuju
materidly odlhodobych cieloch Centra, o diseminacii ziskanych poznatkov,
o popularizécii a o vychove mladych pracovnikov. Vystupom budi nasledovné dokumenty
a dohodnuté postupy:

1. Dokument definujuci dlhodobé ciele Centra s ohladom na vedecké vystupy,
regionalne a medzinarodné spoluprace a vystupy do praxe.

2. Postup pre diseminaciu ziskanych poznatkov a pre popularizéciu vedeckych vystupov
v informac¢nych médiach.

3. Dokument o vzdelavani a vychove mladych vedeckych pracovnikov a odbornikov pre
prax v Centre.

Specificky ciel’ 2: \ybavenie Centra Spickovymi pristrojmi potrebnymi pre realizéciu
prebiehajlcich a pripravovanych projektov.

Predstavuje ta Cast’ projektu, v ramci ktorej budil nakupené kl'aicové zariadenia infrastruktiry
Centra, tieto zariadenia budl spustené, testované apilotne prevadzkované. Kuapené bude
zariadenie na nanaSanie kovov, zariadenie na pripravu a tvarovanie nanoStruktar, a zariadenie
na detekciu klastrov v tenkych vrstvach. Tieto zariadenia, okrem toho, Ze spliaju kritéria
Spi¢kovych technologickych a charakterizaénych zariadeni, umoznia Centru integrovat’
vyskum avzdelavanie a zblizit Centrum s firmami v regione, ¢im dopomézu k zvySene
miere K transferu poznatkov do praxe. Tieto aspekty su blizSie rozobrané v troch aktivitach
ciela 2.
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Aktivita 2.1. Vybavenie laboratéria 1 — zariadenie pre nanasanie kovov.

V rdmci tgjto aktivity ide o nakup, testovanie apilotnu prevadzku vakuového zariadenia na
nanasanie kovovych vrstiev, zariadenia nevyhnutného pre uspesné rieSenie projektu 7.
Ramcového programu EK.

Implementujici sa projekt 7. Ramcového programu ma nazov Materials for Robust Gallium
Nitride (MORGaN). Projekt je schvaleny Eurépskou komisiou a jeho predpokladany zaciatok
je 11/2008. Rozpocet pre aktivity EIU SAV v ramci projektu je 213 000 Euro. Cielom
projektu je  priprava vysokofrekvenénych vysokovykonovych tranzistorov na baze
INAIN/GaN heterostruktlir asenzorov pre extrémne prostredie na baze GaN zltéenin. Pre
pripravu tranzistorov a senzorov na baze GaN polovodicov je potrebnd metalizacia na baze
Au-Ni-Al-Ti, ktora sa pripravuje vakuovym nanaSanim. Jedna z Uloh je v rdmci tejto aktivity
zvladnut' reprodukovatelnu pripravu kvalitnych kovovych vrstiev pre potreby projektu
MORGaN.

Zakupené zariadenie bude umiestnené v &istych priestoroch Centra (na EIU SAV), s ¢im sa
pocitalo uz pri ich budovani. Umiestnenie v Cistych priestoroch méa za ciel’ uskutocnit’ so
suciastkou alebo testovacou vzorkou €o najviac technologickych krokov v ¢istom prostredi
tak, aby nepriso kich kontaminacii prachovymi cCasticami. V sucasnosti su v Cistych
priestoroch umiestnené chemické boxy na chemické Cistenie a leptanie vzoriek, expozicné
zariadenie na expoziciu motivov z masiek, opticky mikroskop na kontrolu exponovanych
atvarovanych objektov, AFM mikroskop na kontrolu hrdbok atopografie povrchov
aumiestnime tam aj zihacie zariadenie na vtavovanie ohmickych kontaktov. V ¢istych
priestoroch st k dispozicii rozvody médii — deionizovanej vody, dusika, vakua atd’.

Zariadenia na nan&Sanie kovov bude vyuzivané kazdym partnerom Centra. Pracovnici Ul
SAV ho vyuziju na testovanie komplementarneho postupu pripravy izolacnych vrstiev
(naprasovanim) pre projekt 7. Ramcového programu. Pracovnici FU SAV vyuZiju toto
zariadenia na pripravu kontaktov pre vyvijané spintronické a senzorické Struktury.
V spolupraci sKF FEI STU budu s pracou na tomto zariadeni oboznameni v ramci Cvicenia
Z polovodicov aj Studenti, ktori tak ziskaju potrebné technologické skusenosti. Kompletne
vybavené Cisté priestory Centra budl atraktivnym partnerom eurdpskych centier pre
materidlovy vyskum alebo pre polovodi¢ové technologie.

V ramci Specifického ciela 2, aktivity 2.1 budeme pripravovat a testovat” hradlové
akontaktové metalizacie ako aj sledovat’ d’alSie aktivity. Z toho vyplyvaju 3 hlavné tlohy pre
spominany projekt:

a) Optimalizovat’ hradlovi metalizaciu suciastok na baze GaN s cielom ziskania o
najlepsich prenosovych charakteristik vf tranzistorov,

b) optimalizovat’ kontaktovu metalizaciu pre suciastky na baze GaN s cielom ziskania
minimalnych ohmickych odporov kontaktov vf tranzistorov,

C) vyuzit zariadenie na metalizaciu pre d’alSie projekty Centra, pre regionalnu spolupracu
a pre budice medzinarodné projekty.
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Aktivita 2.2. Vybavenie laboratéria 2 — zariadenie pre pripravu a tvarovanie nanostruktir

V réamci tegjto aktivity ide o nakup, testovanie a pilotnu prevadzku technol ogického laboratoria
vyuzivajuceho fokusované elektronové a iOnoveé zvizky (Focused ion beam, FIB), $pi¢kového
technologického zariadenia potrebného pre pripravu a anayzu elektronickych nano a
mikro$truktar novej generacie. Zariadenie FIB umozni mikro- ananotvarovanie, vytvaranie
3D nanostruktdar a nanoobjektov, analyzu vrstvovych — akompozitnych nanoStruktar
amanipuléciu snanoobjektami. Zariadenie bude po kupe a indtalécii uvedené do prevédzky,
v ramci ktoreg budu rieSené nasledovné vedecké problémy:

1.

Navrh a realizacia novych mezoskopickych Struktar. V tejto aktivite planujeme
vytvoritt pomocou AFM litografie mezoskopické prstence na hetero-
Struktire GaAg/AlGaAs. Zariadenie FIB bude vyuzité na nakontaktovanie strednej
Casti prstenca pomocou kovového mostika. Perzistentny prad v prstenci bude potom
Studovany pri nizkych teplotach av magnetickom poli. O¢akavame unikatne vysledky
a identifikaciu perzistentného pridu meranim napétia medzi prstencami.

Realizacia dabych supravodivych spojov novymi technolégiami. V rdmci tejto
aktivity realizujeme slabé Josephsonovské supravodive spoje na baze tenkych vrstiev
vysokoteplotnych  supravodiCov ~ priamym  tvarovanim  submikrometrovych
Josephsonovskych supravodivych spojov pomocou FIB-u. Toto zariadenie umozni
presné definovanie slabého spoja na Urovni desiatok nanometrov pomocou FIB za
SUc¢asnej kontroly procesu pomocou elektronového luca.

Vyuzitie kombinacie AFM nanolitografie, elektrénove litografie (EBL) a FIB.
Pre tvarovanie aktivnych hrotov sondovej mikroskopie a submikrometrovych
Hallovych sond sme vyuzivali doteraz kombinaciu litografie pomocou AFM
alitografie pomocou elektronového luca. V predkladanom projekte planujeme vyuzit
pre tvarovanie suciastok kombinaciu uvedenych technik AFM a elektronovey litografie
Spriamym tvarovanim pomocou FIB. Jednou zo suciastok bude Hallova sonda na
mapovanie magnetického pol'a rozmerov 100 x 100 nm?.

Vyutzitie zariadenia FIB pre Strukturalne a prvkové analyzy. Délezitou aktivitou
pre zariadenie FIB bude Struktirna a prvkova analyza pripravenych tenkovrstvovych
Struktar. Zariadenie FIB vyuzijeme v projekte pre pripravu vzoriek pre transmisnd
elektronovd mikroskopiu z presne lokalizovanych ¢asti objemovych vzoriek,
z tenkovrstvovych &ruktdr, zo Struktdr na neplanarnych podlozkach, pre prvkovu
analyzu tenkych vrstiev alebo urCenie gradientu zloZenia objemovych vzoriek.

Zariadenie pouZijeme na pripravu multivrstvovych nanostipikov spinovych
ventilov (v kombinacii elektrénovou litografiou) slateralnymi rozmermi az do 200
nm pre pradom indukované prekldpanie magnetizécie apre inovativne hybridné
nanostipiky so zabudovanou vrstvou usporiadanych Fe-O nanocastic. O¢akavame
origindlne poznatky o vplyve morfologie rozhrani na magnetické vlastnosti
aferomagneticki vizbu a jej $kalovanie s klesajiicim rozmerom nanostipika.

Zariadenie vyuZijeme na pripravu podloZiek pre samononosné a podporené
nanocasticové membrany pre senzory. Pouzijeme magnetické nanocastice. Tvarova
deformécia membrany, ktord nastupuje resp. zanikd okamzite po aplikécii resp.
vypnuti externého magnetického pol’a je aplikovatel'na v réznych oblastiach ako novy
ovladany pohonny mechanizmus, ventily ovlddané magnetickym polom,
magnetomechanické senzory, koloidné motory alebo pre riadené davkovanie lieCiv.
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Aktivita 2.3: Vybavenie laboratéria 3 — zariadenie pre detekciu klastrov v tenkych vrstvach

V ramci tegjto aktivity Centrum zakUpi zariadenie pre analyzu tenkych a ultratenkych vrstiev
pre elektrotechnické aplikacie. Zariadenie umozni in situ S§tidiu procesov usporiadania
nanocastic ananoklastrov. Zariadenie sa skladda zdvoch ¢asti: zdroj rtg Ziarenia
smikrofokusom arychly dvojrozmerny (2D) rtg detektor.

Stcasny vyskum avyvo] materidlov astruktir pre eektroniku je charakterizovany
zmenSovanim rozmerov aktivnych oblasti, ¢astic a prvkov. Nanostruktiry s rozmermi menej
ako 10 nm s0 usporiadané do pravidelnych stuborov v dvoch alebo aj troch rozmeroch.
Jednym ztechnologicky atraktivnych aintenzivne skumanych spdsobov pripravy
pravidelnych suborov nanocastic je samousporiadanie. Vyuzivajia sa pri tom nanocastice
Vv koloidnom roztoku. Riesitelia z Centra maju expertizu v priprave usporiadanych suborov
magnetickych nanocastic, a S vyuzitim v spintronickych asenzorickych Struktarach.

Sucasne stymto vyvojom vznik&d potreba novych anaytickych metdd pre diagnostiku
pripravenych Struktdr, a pre diagnostiku procesov, pri ktorych takéto Struktry vznikaju.

Laboratérium 3 sa zameria na detekciu klastrov (nanocastic) v tenkych aultratenkych
vrstvovych Struktarach, analyzu suborov nansStruktir a nanocastic s vyuzitim metod
malouhlového rtg rozptylu GISAXS- grazing incidence small angle X-ray scattering a SAXS
— small angle X-ray scattering. Zariadenie nazyvame LAB-GISAXS. K dispozicii buda
stacionarny a dynamicky maod.

Stacionarny méd umozni GISAXS analyzu tenkych vrstiev, multivrstiev, siborov nanocastic
a nanoS$truktr na podlozke. Bude sluzit’ na detailnt analyzu uniformosti a homogenity vrstiev
adetekciu klastrov v tenkych aultratenkych vrstvach vyvijanych mikro a nanoelektronickych
Struktir v ramci Centra. VyuZzijeme ho na §tGdium rozhrani spintronickych nanostruktar a
suborov magnetickych nanoStruktir na podlozke. Donedavna sa takéto experimenty
realizovali Spouzitim synchrotronového ziarenia predovSetkym z dovodov dostatocnej
intenzity. V sucasnosti su uz dostupné nové laboratorne zdroje rtg ziarenia S mikrofokusom,
ktoré poskytuju dostatocnu intenzitu pre realizdciu GISAXS experimentov aj v laboratoriu.

Dynamicky méd budeme vyuzivat’® pre sledovanie casove rozliSenych procesov pri
procese usporiadania nanocastic s ¢asovym rozliSenim 25 ms, ¢o je origindlny zamer
projektu. V. SAXS rezime bude mozné sledovat’ spravanie sa nanocastic v roztoku pri
réznych podmienkach: vonkajSie magnetické pole, modifikacia molekul surfaktantu UV
ziarenim a pod. Podl’a naSich vedomosti, takéto zariadenie vo svete neexistuje

Takéto laboratorne zriadenie zatial' vo svete neexistuje a oCakdvame, ze prinesie zasadné
poznatky o detailoch tvorby usporiadanych nanocasticovych monovrstiev. V st€asnosti je
najvacsim problémom pre vyuzitie v praxi velka variabilita konfiguracii nanocastic, ktoré
vzniknll po€as samousporiadania. Je to dosledok vel'kého poctu interakcii a parametrov, ktoré
samousporiadanie ovplyviiuju. OCakdvame, Ze poznatky ziskané navrhovanym zariadenim
podstatne urychlia zvladnutie pripravy usporiadanych nanocasticovych vrstiev vhodnych pre
technologické aplikacie.

GISAXS experimenty sa spravidla realizuju s pouzitim zdrojov synchrotronového Ziarenia, na
ktoré je vel'mi limitovany pristup a vyzaduje uz skuseného Specialistu. Zariadenie Centra
umozni zékladnu pripravu vyskumnikov a doktorandov v oblasti experimentov rtg rozptylu a
aj prvé testovacie experimenty v ramci SR. Tym zariadenie prispeje vyznamne k skvalitneniu
vyskumu v regiodne, aj v rdmci celého Slovenska.
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Specificky ciel’ 3: Vybavenie Centra kvalitnou a bezpecnou informacnou a komunikacnou
infrastrukturou a zvySenie jej vypoctovej kapacity.

Ciel 3 predstavuje horizontalnu aktivitu informacno-komunikaénych technolégii (IKT).
V ramci tohto ciela bude zvySend bezpecnost’ sieti Centra, siete budi inovované novymi
servermi aprepinacmi a zvySena bude vypoctova kapacita Centra zakupenim modularneho
sietového paralelného pocitaca vysokého vykonu.

Aktivita 3.1: Implementécia hardvérovych ochran Centra

KUpou hardvérovych ochrin sa zvyS bezpeénost® sieti Centra — zabrani sa vonkajsim
utokom a uniku dat nepovolanym osobam. Zvysi sa tym bezpecnost’ prace cielovych skupin
aulah¢i podanie dalSich projektov vyuzivajicich inovovanu bezpecnu Sirokopasmovu
pocitacovu siet’ a novy uzivatel'sky softvér.

Aktivita 3.2: Inovdcia dalsieho hardvéru sieti Centra

Zakupenim a montazou novych vysoko priepustnych prepinacov zlepsime pristup k sieti pre
uzivatel'ov: zvysi prenosova schopnost’ siete az k 1 GB/s.

Nové servery Centra zvySia priepustnost’ a spolahlivost’ sieti a umoznia ich prepojenie s
maximalnym vykonom. Servery na partnerskych pracoviskach st v zlom stave, inovécia
serverov je preto nutna

Server pre paralelné vypocty umozni rieSit najnarocnejSie vedecké ulohy sucasnosti
aumoznuje jeho d’alsie rozsirovania v buducnosti. Instalovany bude na KF FEI STU, kde sa
takymito typmi vypoctov v ramci Centra najviac zapodievaju. Siet umozni vel'mi rychly
prenos dat medzi jednotlivymi nodmi, ¢o umozni pouzit’ paralelny pocita¢ na narocné tlohy
molekularnej dynamiky a vypoctov zaloZzenych z prvych principov. Pracovisko Katedra
fyziky FEI STU zabezpec¢i prevadzku, udrzbu a pripojenie na rychlu siet’ (Gigabit), a tak
bude moct’ byt zariadenie vyuzivané aj ostatymi partnermi a vSetkymi pracovnikmi
Slovenskej Technickej Univerzity, k Comu budu tito pracovnici Centrom pravidelne
vyzyvani. Prinos zostavy bude v rychlosti vypoctu a modularnej konstrukeii, ktora umozni
doplnit’ pocita¢ o dal'Sie nody po skonceni projektu. Uvedend zostava umozni vSetkym
partnerom Centra pripojenie na siet’ a umozni tak vSetkym partnerom Centra pouzivat’ tento
pocita¢ na masivne paralelné vypocty. Bezpecnost’ siete na Katedre fyziky FEI STU je
zabezpecena existujucou Struktirou siete.

Aktivita 3.3: Pilotna prevadzka inovovanych sieti Centra
V ramci tegjto aktivity budu siete Centra otestované v ostrej prevadzke.

Testovanie zabudovane] hardvérovej ochrany a inovovanych sieti Centra bude vyzadovat
komunikéciu s Vypoctovym strediskom SAV. Inovacia sieti Centra je nevyhnutna. V oblasti
IKT pokracuje prudky rozvoj. Existujici hardvér a implementovany softvér rychlo starnu,
ochrana dat je vystavovana novym poziadavkam. VécSina zariadeni IKT Centra ma 5 a viac
rokov. Obnovenu IKT budu okrem vedeckej komunity Centra vyuzivat Studenti vSetkych
stupnov, ktorych Centrum vychovava. Ziskanie projektu prispeje k vyssgj kvalite avacsiemu
rozsahu vyuzivania IKT a kompetencii snimi narabat’. Realizacia Sirokopasmovej bezpe¢nej
siete pomdze pracoviskdm Centra zaclenit’ sa do medzinarodnej spoluprace.

Po ukonceni projektu Centra bude rychla a hardvérovo chranena Sirokopasmova pocitacova
siet’ Centra ako aj server pre paralelné vypocty nad’alej sluzit’ cielovym skupinam.
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Specificky ciel’ 4, Integracia Centra do medzinarodnych excel entnych vedecko-vyskumnych
StruktUr a ZlepSenie transferu vysledkov do praxe

Specificky ciel' 4 je rozdeleny na 3 aktivity a predstavuje aktivity pre komercionaliziciu
vyskumu a vyvoja, pripravu vyskumnych zamerov pre prax a integraciu Centra do regionalnej
amedzinarodnej spoluprace.

AKktivita 4.1. Vypracovanie stratégie pre komer cializaciu vyskumu VV a transferu technol 6gii
AKktivita 4.2. Priprava vyskumnych zamerov pre prax s dérazom na rozvoj BSK regionu
AKktivita 4.3. Priprava konkrétnych vyskumnych zamerov pre vstup do medzinarodnych sieti
V ramci tychto aktivit sa Centrum sa bude starat’ O:

1. Publicitu formou www stranky, kde budeme informovat’ o existujucej infrastrukture
Centra, o vyskumnych aktivitach centra a vedeckych vysledkoch centra.

Vyslania na medzinarodné odborné konferencie.
Nadviazanie kontaktov s partnerskymi centrami v zahranic¢i.
Pozvanie expertov.

Publikovanie vedecko-vyskumnych vysledkov.

Kontakty s firmami.

Transfer poznatkov do praxe.

e B U

Vychovu Studentov a mladych expertov pre firmy v regione.

Redlizécia projektu Centra prispeje k zvySeniu vyskumného potencidlu regionu aprispeje
k este intenzivenjSej spolupraci s hospodarskou sférou. Centrum ma zmluvne potvrdenych
odberatePov vysledkov vyskumu do praxe, vysledky projektu bude vyuzivat’ aspon 7
inovativnych organizacii. Tym Centrum reaizuje zblizovanie vyskumnych pracovisk
aorganizacii upotrebujacich vysledky vyskumu - praktické potreby hospodarskej
aspolocenskej praxe. Realizacia projektu Centra prispege k zvySeniu Urovne transferu
poznatkov do praxe.

S prenosom vysledkov do praxe stvisi aj ochrana dusevného vlastnictva. Pracovnici Centra
maju skusenosti v tejto oblasti aniektoré ich patenty sa v sti¢asnosti realizuju v praxi. Pred
Centrom je vSak jednozna¢na tloha zvySovat aktivitu v tgjto oblasti - najst’ stimulacné
nastroje na zvySovanie poctu podanych patentov.

V Centre sa zvysi kvalita pripravovanych suciastok a testovacich vzoriek, umozni sa priprava
aanalyza vlastnosti nanorozmernych a mezoskopickych objektov, zlepsi sietové prepojenie
pracovisk, zvysi sa ochrana sieti a zvysi sa vypoctova kapacita Centra.

V rdmci intenzivnej spoluprace s partnerom STU sa naplni zamer integrovat’ vyskum
avzdelavanie. Skvalitni sa vychova mladych odbornikov pre regionalne firmy i firmy z celg
SR a pomoéze pracoviskdm Centra zacClenit sa vo zvySenej miere do medzinarodnej
aregiondng spoluprace.
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V. Laboratoria

Okrem primarneho vyuzitia laboratorii pre vyskum v Centre, bude moznost’ vyuzivat
laboratoria aich zariadenia aj pre vedecké ucely inych subjektov. Centrum bude usporadavat’
odborné skolenia, staze a prednaSky 0 moznostiach vyuzitia novych zariadeni a ich vplyve na
slovensky vedecky pokrok. O vysledkoch projektu bude informovana Sirokd verejnost’, a to
formou prezentécie v printovych ainternetovych médiach.

Nakolko zariadenia v laboratoriach pre nandSanie kovovych vrstiev, pre pripravu
a tvarovanie nanostruktur, pre detekciu klastrov v tenkych vrstvach a vel’ké siet’ové vypocty
maju slazit aj inym inStitaciam a Skolam, Centrum poskytne priestory s odbornymi
pracovnikmi pre vykonanie konkrétneho projektu. Ziadatel' o vedecky zamer predlozi RC
ziadost’ so Specifikaciou projektu skiimania K stanovenym terminom, ktoré budt vypisané
ngmengl 4 x do roka. RC bude nasledne schvalovat’ Ziadost' a 0 vysledku schvalovania
obozndmi ziadatela, ato najneskér do 14 dni od schvaenia/neschvdenia jeho Ziadosti.
V pripade kladného rozhodnutia, doru¢i Ziadatel'ovi aj presny harmonogram s rozpisom, ktory
uvédza, kedy bude laboratorium sluzit’ ziadatel'ovi a jeho Specifikovanym zamerom.

NajvyznamnejSie projekty aich vysledky budt po spracovani vysledkov prezentované na
odborng) prednaske v ramci Centra. Vzor Ziadosti 0 vyuzitie zariadeni Centra excelentnosti
pre nové technol 6gie v el ektrotechnike, CENTE, je prilohou 3 tohto Dokumentu.

VSetky vytvorené laboratéria budu mat’ svoje Statuty, ktoré vypracuje Koordinaéna
Rada Centra (spravidla prostrednictvom pracovnika zodpovedného za prislusnu
aktivitu), predloZzi na schvalenie a ha svojom zasadani schvali Koordina¢na Rada
Centra. Statiity musia zabezpetit’ pristupnost’ laboratérii vel’kému okruhu ziujemcov,
aby bolo zabezpecené ich vysoké vyuZivanie v regione, ako aj informovanost’ o praci
adosiahnutych vedeckych vysledkoch v Siroke veregnosti (médi4, web, apod.) avo
vedeckych komunitach (publikéacie, konferencie).
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VI. Vydedky adopady vzniku CENTE

Zakupené zariadenie na nandSanie kovovych vrstiev v Laboratériu 1 ajeho uvedenie do
prevadzky bude mat’ nasledovny prispevok k integracii znalostného trojuholnika vyskum,
vzdelavanie, inovacie pocas a po skonceni realizacie aktivity:

zvladnutd bude technolégia vf tranzistorov vramci projektu 7. Ramcového
programu, ¢o prispgie k transfer poznatkov do firiem v regioneav SR,

funkéné zariadenie umiestnené v ¢istych priestoroch bude zaujimavé pre vychovu
Studentov STU ainych Univerzit, ako aj odbornikov pre elektrotechnické
firmy v regione av SR (ngmeng tri firmy budu zapojenych v tejto aktivite), ¢im
tato aktivitaprispgje k integracii regionu do nadregionélne spoluprace,

ulah¢i sa rieSenie beziacich a ziskavanie inych projektov vyzadujucich techniku
nanaSania kovovych vrstiev v budlcnosti, do ktorych sa zapoja Studenti agj firmy
Z regionu,

nové zariadenia budi vyuzivat' okrem vedeckej komunity Centra aj zahrani¢ny
experti, ktori Centrum navstivia, ¢im sa Centrum, ale aj jeho Studenti
a spolupracujtce firmy zviditel’nia v zahrani¢nych inStitciach,

Umiestnenim zariadenia na nanaSanie kovov do cistych priestorov bude mat
multiplika¢ny c¢inok - vznikne nova kvalita — suciastky bude v nich mozné
kompletne dokonc¢it’, ¢im sa vyrazne zvysi vyt’aznost® celého procesu a podmienky
v Centre sa z tohto hl'adiska priblizia podmienkam v polovodi¢ovych firmach.
Toto bude mat synergicky efekt. Jednak nam umozni vychovavat mladych
odbornikov pre oblast’ polovodi¢ového priemyslu, d’alej, dokdzeme pripravovat’
vzorky porovnatelnej kvality ako vo svete, ¢o ndm umozni lahSia ziskavat’
narodné aj medzindrodné projekty. Kompletné funkéné Cisté priestory budeme
moct’ ponuknut’ regionalnym firmédm a podnikom na pripravu vlastnych suciastok
atestovacich vzorov predovsetkym v rdmci spolo¢nych projektov.

Vybudovanie Laboratéria 2 a pilotna prevédzka zariadenia FIB budu mat’ nasledovny
dosah pocas realizacie aktivity a po jej skonceni:

vybudovanie Laboratéria 2 prispeje ku vyznamnému zvySeniu kvality vyskumu
avyvoja novych (nano)materialov preelektroniku a elektrotechniku,

vyriedi sa technologicky problém kontaktovania komplikovanych mezo anano-
Struktar (mezoskopicke prstence, 3D Struktury apod.) pre vedecké ucely,

umozni sa tvarovanie suciastok a senzorov na nanometrovel Urovni (MEMS,
Josephsonove spoje, atd’.). Tieto prvky mozu najst’ vyuzitie v praxi,

laboratérium 2 vyznamne prispeje k uspesnému rieSeniu beziacich a k ziskavaniu
novych medzinarodnych projektov vyzadujicich tvarovanie a kontaktovanie na
nanourovni, alokanu Strukturdnu analyzu,

Centrum atym aj region aSR sa zviditePnia originanymi vysledkami vo
svetove) vedeckg komunite — publikovanim prac v poprednych vedeckych
Casopisoch s vysokym impakt faktorom. To nasledne zvy$i moznosti pracovisk
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Centra zaclenit’ sa do medzinarodnej spoluprace o0sobitne multilater&nych
eur opskych projektov,

laboratorium 2 so zariadenim FIB bude robit” prvkovu a &truktdrnu analyzu pre
SirokU vedeckd komunitu ako g pre zaujemcov z praxe predovSetkym v rdmci
spolo¢nych projektov,

laboratorium 2 budu vyuzivat’ aj zahraniéni experti, ktori Centrum navstivia, ¢o
vyrazne pomodze pracoviskim Centra zallenit® sa do medzinarodnej
spoluprace,

vyrazne sa skvalitni vzdelavanie Studentov vysokych $kdl v oblasti modernych
technik pripravy a testovania nanostruktur.

Ocakavame, ze zariadenie GISAXS v laboratériu 3 prispeje k rozvoju regionu a Slovenska vo
vedeckej a vzdelavacej praxi a zvysi jeho konkurencieschopnost’ v nasledovnych oblastiach:

prinesie zdsadné poznatky o dynamike tvorby usporiadanych nanocasticovych
monovrstiev,

poznatky ziskané navrhovanym zariadenim podstatne urychlia zvladnutie
pripravy usporiadanych nanoc¢asticovych vrstiev vhodnych pre technologické
aplikécie,

SAXS/GISAXS experimenty na nanocasticiach sa spravidla realizuji s pouzitim
zdrojov synchrotronového ziarenia, na ktoré je velmi limitovany pristup a
vyzaduji uz skuseného Specialistu. Nase zariadenie umozni zékladna pripravu
vyskumnikov a doktorandov v oblasti experimentov rtg rozptylu a g testovacie
experimenty v ramci SR,

zariadenie bude pouzZité vo vyuke v ramci prednasok a cvifeni v Studijnom
programe Fyzikalne inzinierstvo Nanotechnologie na FEI STU (partner projektu),

senzory a iné nanoeletronické Struktury na baze nanocastic predstavuju cenove
nizkondkladova vyrobu dosiahnutel'nt aj pre malé krajiny. Ocakavame, Ze nami
vyvinuté senzory budu aj aplikovanév ramci SR.

Projekt podporuje trvalo udrzatel’ny rozvoj:

» Vzlozke environmentdlnej — Castnici projektu vyvijaju senzory plynov pre zivotné
prostredie a st aktivni v oblasti solarnych prvkov,

» Vzlozke ekonomicke- projekt zvysi prispevok k ekonomickému rozvoju regionu
i Slovenska kvalitnym vyskumom, prenosom vysledkov do praxe akvalitnou
vychovou mladych odbornikov,

» Vzlozke socidlng- vyznamne prispge V priprave kvalitnych mladych vedcov
aSpecialistov pre potreby priemyselnej sféry. Projekt ma ambicie posunut
experimentdlnu bazu vyskumu elektronickych materidlov na Spickova eurdopsku
uroven.

Celkove su vysledky a dopady projektu CENTE pre jednotlivych partnerov zhrnuté
v nasledovnych tabulkdach.
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Tabulka ¢. 1.b.2

Pocet vymennych programov medzi slovenskymi a svetovymi vyskumnymi a vyvojovymi

organizdciami
. Merna Vychodiskova Planovana Podiel
Nazov partnera . Rok Rok
jednotka hodnota hodnota v %
Hlavny partner pocet 0 2008 | 2 2011 | 100
Elektrotechnicky Ustav
Partner. ¢. 1 pocet 0 2008 | O 2011 | O
Fyzikdlny Ustav SAV
Partner. ¢. 2 pocet 0 2008 | O 2011 | O
Ustav merania SAV
Partner. ¢. 3 pocet 0 2008 | O 2011 | O
Ustav informatiky SAV
Partner €. 4 pocet 0 2008 | O 2011 | O
Slovenska technickd univerzita
Spolu pocet 0 2008 | 2 2011 | 100
Pocet projektov spolo¢ného vyskumu slovenskych a svetovych vyskumnych a vyvojovych organizdcii
, Merna Vychodiskova Planovana Podiel
Nazov partnera . Rok Rok
jednotka hodnota hodnota v %
Hlavny partner pocet 0 2008 | 1 2011 | 100
Elektrotechnicky ustav
Partner. ¢. 1 pocet 0 2008 | O 2011 | O
Fyzikalny Ustav SAV
Partner. €. 2 pocet 0 2008 | O 2011 | O
Ustav merania SAV
Partner. ¢. 3 pocet 0 2008 | O 2011 | O
Ustav informatiky SAV
Partner ¢. 4 pocet 0 2008 | O 2011 | O
Slovenska technickd univerzita
Spolu pocet 0 2008 | 1 2011 | 100
Pocet publikacii v nekarentovanych ¢asopisoch
, Merna Vychodiskova Planovana Podiel
Nazov partnera . Rok Rok
jednotka hodnota hodnota v %
Hlavny partner pocet 0 2008 | 2 2011 | 20
Elektrotechnicky ustav
Partner. ¢. 1 pocet 0 2008 | 2 2011 | 20
Fyzikdlny Ustav SAV
Partner. €. 2 pocet 0 2008 | 2 2011 | 20

Ustav merania SAV
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Partner. ¢. 3 pocet 0 2008 | 2 2011 | 20
Ustav informatiky SAV
Partner ¢. 4 pocet 0 2008 | 2 2011 | 20
Slovenska technickd univerzita
Spolu pocet 0 2008 | 10 2011 | 100
Pocet prdc publikovanych v nerecenzovanych vedeckych periodikdch a zbornikoch
; Merna Vychodiskova Planovana Podiel
Nazov partnera . Rok Rok
jednotka hodnota hodnota v %
Hlavny partner pocet 0 2008 | 2 2011 | 20
Elektrotechnicky ustav
Partner.¢. 1 pocet 0 2008 | 2 2011 | 20
Fyzikdlny Ustav SAV
Partner. €. 2 pocet 0 2008 | 2 2011 | 20
Ustav merania SAV
Partner. ¢. 3 pocet 0 2008 | 2 2011 | 20
Ustav informatiky SAV
Partner €. 4 pocet 0 2008 | 2 2011 | 20
Slovenska technickd univerzita
Spolu pocet 0 2008 | 10 2011 | 100

Studenti doktorandského stidia viastnej organizdcie a partnerov v projekte, ktori vyuZivaji

poskytnutu podporu - Zeny

, Merna Vychodiskova Planovana Podiel

Nazov partnera . Rok Rok
jednotka hodnota hodnota v %

Hlavny partner pocet 0 2008 | 3 2011 | 30
Elektrotechnicky Ustav
Partner.¢. 1 pocet 0 2008 | 3 2011 | 30
Fyzikdlny Ustav SAV
Partner. €. 2 pocet 0 2008 | 1 2011 | 10
Ustav merania SAV
Partner. ¢. 3 pocet 0 2008 | 1 2011 | 10
Ustav informatiky SAV
Partner ¢. 4 pocet 0 2008 | 2 2011 | 20
Slovenska technickd univerzita
Spolu pocet 0 2008 | 10 2011 | 100

Studenti doktorandského studia vlastnej organizdcie a partnerov v projekte, ktori vyuZivaju

poskytnutu podporu - muZzi

, Merna Vychodiskova Planovana Podiel
Nazov partnera . Rok Rok
jednotka hodnota hodnota v %
Hlavny partner pocet 0 2008 | 12 2011 | 30
Elektrotechnicky ustav
Partner. ¢. 1 pocet 0 2008 | 12 2011 | 30
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Fyzikalny Ustav SAV
Partner. ¢. 2 pocet 0 2008 | 4 2011 | 10
Ustav merania SAV
Partner. ¢. 3 pocet 0 2008 | 4 2011 | 10
Ustav informatiky SAV
Partner¢. 4 pocet 0 2008 | 8 2011 | 20
Slovenska technicka univerzita
Spolu pocet 0 2008 | 40 2011 | 100
Vyskumnici do 35 rokov viastnej organizdcie a partnerov, ktori vyuZivaju poskytnutu podporu - Zeny
, Merna Vychodiskova Planovana Podiel
Nazov partnera . Rok Rok
jednotka hodnota hodnota v %
Hlavny partner pocet 0 2008 | 4 2011 | 20
Elektrotechnicky ustav
Partner. ¢. 1 pocet 0 2008 | 5 2011 | 25
Fyzikdlny Ustav SAV
Partner. €. 2 pocet 0 2008 | 3 2011 | 15
Ustav merania SAV
Partner. ¢. 3 pocet 0 2008 | 3 2011 | 15
Ustav informatiky SAV
Partner ¢. 4 pocet 0 2008 | 5 2011 | 25
Slovenska technickd univerzita
Spolu pocet 0 2008 | 20 2011 | 100
Vyskumnici do 35 rokov viastnej organizdcie a partnerov, ktori vyuZivaju poskytnutu podporu - muzi
, Merna Vychodiskova Planovana Podiel
Nazov partnera ) Rok Rok
jednotka hodnota hodnota v %
Hlavny partner pocet 0 2008 | 15 2011 | 25
Elektrotechnicky ustav
Partner.¢. 1 pocet 0 2008 | 15 2011 | 25
Fyzikdlny Ustav SAV
Partner. ¢. 2 pocet 0 2008 | 9 2011 | 15
Ustav merania SAV
Partner. ¢. 3 pocet 0 2008 | 6 2011 | 10
Ustav informatiky SAV
Partner €. 4 pocet 0 2008 | 15 2011 | 20
Slovenska technicka univerzita
Spolu pocet 0 2008 | 60 2011 | 100
Vyskumnici nad 35 rokov viastnej organizdcie a partnerov, ktori vyuZivaju poskytnutu podporu - Zeny
, Merna Vychodiskova Planovana Podiel
Nazov partnera . Rok Rok
jednotka hodnota hodnota v %
Hlavny partner pocet 0 2008 | 9 2011 | 15

Elektrotechnicky uUstav
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Partner. ¢. 1 pocet 0 2008 | 15 2011 | 25
Fyzikdlny Ustav SAV
Partner. ¢. 2 pocet 0 2008 | 3 2011 | 5
Ustav merania SAV
Partner. ¢. 3 pocet 0 2008 | 6 2011 | 10
Ustav informatiky SAV
Partner¢. 4 pocet 0 2008 | 27 2011 | 45
Slovenska technicka univerzita
Spolu pocet 0 2008 | 60 2011 | 100
Vyskumnici nad 35 rokov viastnej organizdcie a partnerov, ktori vyuZivaju poskytnutu podporu - muzi
, Merna Vychodiskova Planovana Podiel
Nazov partnera . Rok Rok
jednotka hodnota hodnota v %
Hlavny partner pocet 0 2008 | 30 2011 | 20
Elektrotechnicky ustav
Partner. ¢. 1 pocet 0 2008 | 30 2011 | 20
Fyzikdlny Ustav SAV
Partner. €. 2 pocet 0 2008 | 30 2011 | 20
Ustav merania SAV
Partner. ¢. 3 pocet 0 2008 | 30 2011 | 20
Ustav informatiky SAV
Partner ¢. 4 pocet 0 2008 | 30 2011 | 20
Slovenska technickd univerzita
Spolu pocet 0 2008 | 150 2011 | 100
Pocet vyskumnikov inych organizdcii, ktori vyuZivaju poskytnutu podporu
, Merna Vychodiskova Planovana Podiel
Nazov partnera ) Rok Rok
jednotka hodnota hodnota v %
Hlavny partner pocet 0 2008 | 4 2011 | 20
Elektrotechnicky ustav
Partner.¢. 1 pocet 0 2008 | 4 2011 | 20
Fyzikdlny Ustav SAV
Partner. ¢. 2 pocet 0 2008 | 4 2011 | 20
Ustav merania SAV
Partner. ¢. 3 pocet 0 2008 | 4 2011 | 20
Ustav informatiky SAV
Partner €. 4 pocet 0 2008 | 4 2011 | 20
Slovenska technickd univerzita
Spolu pocet 0 2008 | 20 2011 | 100
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Tabulka ¢. 1.b.3 Dopad Projektu

Pocet vytvorenych pracovnych miest pre vyskumnikov - Zeny

, Merna Vychodiskova Planovana Podiel
Ndazov partnera . Rok Rok
jednotka hodnota hodnota v %
Hlavny partner pocet 0 2008 | 1 2016 | 50
Elektrotechnicky ustav
Partner. ¢. 1 pocet 0 2008 | 1 2016 | 50
Fyzikalny Ustav SAV
Partner. €. 2 pocet 0 2008 | O 2016 | O
Ustav merania SAV
Partner. ¢. 3 pocet 0 2008 | O 2016 | O
Ustav informatiky SAV
Partner €. 4 pocet 0 2008 | O 2016 | O
Slovenska technickd univerzita
Spolu pocet 0 2008 | 2 2016 | 100
Pocet vytvorenych pracovnych miest pre vyskumnikov - muZi
, Merna Vychodiskova Planovana Podiel
Nazov partnera . Rok Rok
jednotka hodnota hodnota v %
Hlavny partner pocet 0 2008 | 2 2016 | 100
Elektrotechnicky ustav
Partner. ¢. 1 pocet 0 2008 | O 2016 | O
Fyzikdlny Ustav SAV
Partner. €. 2 pocet 0 2008 | O 2016 | O
Ustav merania SAV
Partner. ¢. 3 pocet 0 2008 | O 2016 | O
Ustav informatiky SAV
Partner €. 4 pocet 0 2008 | O 2016 | O
Slovenska technickd univerzita
Spolu pocet 0 2008 | 2 2016 | 100
Pocet vymennych programov medzi slovenskymi a svetovymi vyskumnymi a vyvojovymi
organizdaciami
, Merna Vychodiskova Planovana Podiel
Nazov partnera ) Rok Rok
jednotka hodnota hodnota v %
Hlavny partner pocet 0 2008 | 2 2016 | 66,6
Elektrotechnicky ustav
Partner. ¢. 1 pocet 0 2008 | 1 2016 | 33,3
Fyzikdlny Ustav SAV
Partner. ¢. 2 pocet 0 2008 | O 2016 | O

Ustav merania SAV
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Partner. ¢. 3 pocet 0 2008 | O 2016 | O
Ustav informatiky SAV
Partner ¢. 4 pocet 0 2008 | O 2016 | O
Slovenska technickd univerzita
Spolu pocet 0 2008 | 3 2016 | 100
Pocet projektov spolo¢ného vyskumu slovenskych a svetovych vyskumnych a vyvojovych organizdcii
; Merna Vychodiskova Planovana Podiel
Nazov partnera . Rok Rok
jednotka hodnota hodnota v %
Hlavny partner pocet 0 2008 | 2 2016 | 66,6
Elektrotechnicky ustav
Partner. ¢. 1 pocet 0 2008 | 1 2016 | 33,3
Fyzikdlny Ustav SAV
Partner. €. 2 pocet 0 2008 | O 2016 | O
Ustav merania SAV
Partner. ¢. 3 pocet 0 2008 | O 2016 | O
Ustav informatiky SAV
Partner €. 4 pocet 0 2008 | O 2016 | O
Slovenska technickd univerzita
Spolu pocet 0 2008 | 3 2016 | 100

Pocet medzindrodnych vyskumnych projektov realizovanych na zdklade poskytnutej podpory

. Merna Vychodiskova Planovana Podiel
Nazov partnera . Rok Rok
jednotka hodnota hodnota v %
Hlavny partner pocet 0 2008 | 2 2016 | 100
Elektrotechnicky ustav
Partner. ¢. 1 pocet 0 2008 | O 2016 | O
Fyzikdlny Ustav SAV
Partner. €. 2 pocet 0 2008 | O 2016 | O
Ustav merania SAV
Partner. ¢. 3 pocet 0 2008 | O 2016 | O
Ustav informatiky SAV
Partner €. 4 pocet 0 2008 | O 2016 | O
Slovenska technickd univerzita
Spolu pocet 0 2008 | 2 2016 | 100
Pocet publikdcii v karentovanych ¢asopisoch
, Merna Vychodiskova Planovana Podiel
Ndazov partnera . Rok Rok
jednotka hodnota hodnota v %
Hlavny partner pocet 0 2008 | 25 2016 | 50
Elektrotechnicky ustav
Partner. ¢. 1 pocet 0 2008 | 10 2016 | 20
Fyzikalny Ustav SAV
Partner. ¢. 2 pocet 0 2008 | 5 2016 | 10
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Ustav merania SAV
Partner. ¢. 3 pocet 0 2008 | 5 2016 | 10
Ustav informatiky SAV
Partner¢. 4 pocet 0 2008 | 5 2016 | 10
Slovenska technickd univerzita
Spolu pocet 0 2008 | 50 2016 | 100
Pocet inych foriem ochrany dusevného vlastnictva ako patent
, Merna Vychodiskova Planovana Podiel
Nazov partnera . Rok Rok
jednotka hodnota hodnota v %
Hlavny partner pocet 0 2008 | 1 2016 | 20
Elektrotechnicky ustav
Partner. ¢. 1 pocet 0 2008 | 1 2016 | 20
Fyzikdlny Ustav SAV
Partner. €. 2 pocet 0 2008 | 1 2016 | 20
Ustav merania SAV
Partner. ¢. 3 pocet 0 2008 | 1 2016 | 20
Ustav informatiky SAV
Partner ¢. 4 pocet 0 2008 | 1 2016 | 20
Slovenska technickd univerzita
Spolu pocet 0 2008 | 5 2016 | 100

VIl. Zavereéné ustanovenia

Dokument o riadeni Centra excelentnosti pre nové technologie v elektrotechnike ako aj kazda
zmenu v jeho zneni, schvaluje Rada Centra na svojom zasadani ajej platnost potvrdzuje
podpisom Predseda Rady Centra. Tento dokument Centra sa zasiela na Agenturu ASFEU.

Bratisava, 28. 7. 2009

Ing. Karol Frohlich, DrSc.
riaditel’ EIU SAV, Predseda Rady Centra CENTE
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Priloha &. 1 STATUT Rady Centra
excelentnosti pre nové technolégie v elektrotechnike
I. Z&kladné ustanovenia— Centrum excelentnosti
» Centrum excelentnosti pre nove technologie v elektrotechnike™ je Centrum, ktorého ¢innost’
je podporovana zo Strukturdnych fondov Eurdpskej tnie. Pozostava z nasledovnych institacii

(partnerov):

Elektrotechnicky Gstav Sovenskej akadémie vied /EIU SAV/ prijimatel

Fyzikalny Gstav Sovenskel akadémie vied /FU SAV/ partner
Ustav merania Sovenskej akadémie vied /UM SAV/ partner
Ustav informatiky Sovenskej akadémie vied/UI SAV/ partner
Sovenska technicka univerzita v Bratislave /STU/ partner

Projekt Centra sa riadi Zmluvou medzi EIU SAV (prijimatelom) nenavratného finanéného
prispevku (NFP) a Agentirou ASFEU ako poskytovatelom nenavratnej finan¢nej pomoci,
ako @ Partnerskymi zmluvami medzi EIU SAV ajednotlivymi partnermi aich dodatkami.
Centrum bolo vytvorené vdaka podpore Europskeho fondu regionadlneho rozvoja, ktory
pomaha rozvijat' zamestnanost’ podporovanim zamestnanosti, obchodného ducha, rovnakych
prilezitosti a investovanim do I'udskych zdrojov. Impulzom pre projekt Centra bola intenzivna
spolupréca jednotlivych vedeckych pracovnikov i celych kolektivov z pracovisk partnerov a
prijimatela na spolo¢nych projektoch tematicky zameranych na pripravu novych
elektronickych suciastok a zariadeni.

Strategickym ciePom projektu je zvySenie vyskumno-vyvojového potencidu bratislavského
regionu v oblasti elektrotechniky pre potreby spoloensko-hospodarskej praxe a
medzinarodngl vedecko-technickej spoluprace. Strategicky ciel’ projektu bol definovany s
ohl'adom na globalny ciel Operaéné¢ho programu Vyskum a vyvoj. Modernizicia a
zefektivnenie systému podpory vyskumu a vyvoja a skvalitnenie infrastruktary vysokych skol
(VS) tak, aby prispievali k zvySovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, vzniku novych
inovativnych (high-tech) malych a strednych podnikov, tvorbe novych pracovnych miest a
zlepSeniu podmienok vzdel dvacieho procesu na VS,

Ciel'om projektu Centra je vV ramci jednotlivych aktivit vybudovat’ technologické laboratoria,
ktoré doplnia existujucu infrastruktdru pracovisk a zaroven ju posunt na kvalitativne vys$Siu
uroven. Horizontalnym cielom Centra je zlepSenie informacno-komunikac¢nych technologii
(IKT) vramci Centra — zvySenie bezpecnosti a rychlosti pouzivanych poéitacovych sieti
aimplementécia vykonného sietového pocitaca pre najnarocnejsie vypocty.

VylepSené laboratéria aIKT budu slizit’ na splnenie meratelnych ukazovatelov projektu,
ktoré predstavuji mnozstvo doktorandov, mladych aj starSich vedeckych pracovnikov (muzov
i zien), ktori vyuziju poskytnutd podporu v oblasti novych technolégii. Cast’ z nich prinesie
neskor prospech firmam v regione v oblasti novych progresivnych technologii v oblasti
elektrotechniky. Laboratéria prispeju g k zvyseniu poétu vymennych programov a projektov
spolo¢ného vyskumu medzi slovenskymi a svetovymi vyskumnymi organizaciami, ako g
k narastu poctu publikovanych prac.
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Cinnost’ Centra je riadena a kontrolovana prostrednictvom Rady Centra. Vietky aktivity su
priamo vykonavané akoordinované pomocou Koordina¢nej Rady Centra, ktora za svoju
¢innost’ Rade Centra priamo zodpoveda.

II. RadaCentra

Rada Centra (dag len ,RC") , Centra excelentnosti pre nové technoldgie v e ektrotechnike"
(d’alej Centra) je 6-Clenny nezavidy riadiaci a kontrolny organ Centra. Kazdu institaciu Centra
v iiom zastupuje jeden zdstupca, menovany Statutdrnym zastupcom prisluSnej inStitucie, a z
interného administratora Centra. Predsedom Rady Centra je riadite! EIU SAV, ingtitucie
prijimatela NFP. V pripade potreby moéze riaditel kazdej inStiticie svojho zastupcu v Centre
odvolat’ a vymenovat’ nového zastupcu.

[11.Pésobnost’ Rady Centra

a. Cinnost RC sa riadi Statatom RC.

b. RC vyhodnocuje pravidelne ¢innost’ Centra za uplynulé obdobie a planuje ¢innosti
na obdobie nasledujuce v sllade so Zmluvou o NFP, Partnerskou zmluvou aich
Dodatkami.

c. RC schval'uje finan¢né zalezitosti Centra a vSetky dokumenty vzniknuté v Centre,
vratane Statutov pracovisk (Laboratorii) vzniknutych v Centre.

d. RC kontroluje administrativne riadenie Centra — Koordina¢ni Radu Centra, a to
najmé v oblastiach:

» realizacie celého projektu - v oblasti administrativnej, finan¢nej, odbornej,
v oblasti veregjného obstaravania a v oblasti monitoringu a informovanosti
0 projekte,

» koordinacie ¢innosti projektového timu, pripravy a vedenia jeho zasadnuti,
kooperécie s internym projektovym manazérom a administrdtormi
Projektu,

» pladnovaniaa ukladanie tloh projektovému timu, vyhodnocovania ich
plnenia a dodrziavania stanovenych terminov,

» operativneho rieSenie problémov podl'a poziadaviek riadiaceho
asprostredkovatel'ského organu, komunikacie s projektovym manazérom
na Agentdre pre drukturdne fondy EU,

» vyhodnocovania stanovenych indikatorov Projektu,

» podavania monitorovacich sprav Projektu, vypracovania zavere¢nej
hodnotiacej spravy Projektu, ako aj podavania sprav po skonceni projektu,

» asistencie pri kontrolach vykonavanych subjektmi definovanymi v Zmluve
0 poskytnuti NFP, odbornej asistencii pri priprave na vSetky druhy kontrol
aauditov, ktoré mézu byt vykonané pocas implementacie projektu,

» sledovania zmien legislativy a metodiky slivisiacej simplementéciou
projektu, informovania prikazcu o pripadnych zmenach.
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V. Organizacia ¢innosti Rady Centra

a. RC zasada pravidelne raz za 3 mesiace, spravidla pred odovzdanim monitorovacej
spravy projektu Centra. Zasadanie RC zvolava predseda RC alebo nim povereny
zastupca.

b. O zvolanie zasadnutia RC moézu v l'ubovol'nom termine poziadat’ aj tretina jeho
¢lenov (dvaja ¢lenovia). Vtedy je Predseda RC povinny zvolat’ jej zasadanie do 1
tyzdia.

c. RC mad pravo prizvat’ na prejedndvanie dolezitych otdzok pracovnikov z institacii
Centra, ako aj inych odbornikov.

d. RC nasvojich zasadaniach o délezitych otazkach rozhoduje hlasovanim.

e. Hlasovanie v RC je spravidla verejné. Tajne sa hlasuje vtedy, ak hociktory ¢len
RC o takéto hlasovanie poziada.

f. Zasadanie RC je uznaSaniaschopné, ak st pritomni najmenej 4 Clenovia RC.
Uznesenia su prijaté viacsinou vSetkych ¢lenov RC (minimalne 4 hlasy).

g. Clen RC sa moze svojho ¢&lenstva vzdat, vtakom pripade Statutérny zéstupca
prisluSnej inStitucie vymenuje nového ¢lena RC.

h. Zo zasadani RC sa robi zapisnica, ktord je pristupna pracovnikom institucii Centra.

V. Zaverefné ustanovenia
Stattit Rady Centra excelentnosti pre nové technol dgie v el ektrotechnike ako g kazda zmenu v
jeho zneni, schval'uje Rada Centra na svojom zasadani a jej platnost’ potvrdzuje podpisom
Predseda Rady Centra.
Tento Stat(t Rady Centra sa zasiela na Agenturu ASFEU. Zlozenie Rady Centrai kazd zmenu jg

zloZenia oznamuje manazér projektu Agentire ASFEU.

Bratidava, 28. 7. 2009

Ing. Karol Fréhlich, DrSc.
riaditel’ EIU SAV, Predseda Rady Centra
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Priloha ¢&. 2 STATUT Koordinaénej Rady Centra

excelentnosti pre nové technoldgie v elektrotechnike
IV.Zakladné ustanovenia
» Centrum excelentnosti pre nové technoldgie v elektrotechnike™ je Centrum, ktorého ¢innost’
je podporovana zo Strukturalnych fondov Europskej tinie. Pozostava z nasledovnych institucii

(partnerov):

Elektrotechnicky Gstav Sovenskej akadémie vied /EIU SAV/ prijimatel

Fyzikalny Gstav Sovenske akadémie vied /FU SAV/ partner
Ustav merania Sovenskej akadémie vied /UM SAV/ partner
Ustav informatiky Sovenskej akadémie vied/Ul SAV/ partner
Sovenska technicka univerzita v Bratislave /STU/ partner

Projekt Centra sa riadi Zmluvou medzi EIU SAV (prijimatelom) nenavratného finané¢ného
prispevku (NFP) a Agentirou ASFEU ako poskytovatelom nenavratnej finan¢nej pomoci,
ako @ Partnerskymi zmluvami medzi EIU SAV ajednotlivymi partnermi aich dodatkami.
Centrum bolo vytvorené vdaka podpore Europskeho fondu regiondlneho rozvoja, ktory
pomaha rozvijat’ zamestnanost’ podporovanim zamestnanosti, obchodného ducha, rovnakych
prilezitosti a investovanim do I'udskych zdrojov. Impulzom pre projekt Centra bola intenzivna
spolupraca jednotlivych vedeckych pracovnikov i celych kolektivov z pracovisk partnerov a
prijimatela na spolo¢nych projektoch tematicky zameranych na pripravu novych
elektronickych suciastok a zariadeni.

Strategickym ciel’'om projektu je zvySenie vyskumno-vyvojového potencidu bratislavského
regionu v oblasti elektrotechniky pre potreby spoloc¢ensko-hospodarskej praxe a
medzinarodngl vedecko-technickej spoluprace. Strategicky ciel’ projektu bol definovany s
ohladom na globalny ciel Opera¢ného programu Vyskum a vyvoj. Modernizacia a
zefektivnenie systému podpory vyskumu a vyvoja a skvalitnenie infraStruktiry vysokych $kol
(VS) tak, aby prispievali k zvySovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, vzniku novych
inovativnych (high-tech) malych a strednych podnikov, tvorbe novych pracovnych miest a
zlepSeniu podmienok vzdeldvacieho procesu naVs.

Cielom projektu Centra je vV rdmci jednotlivych aktivit vybudovat’ technologické laboratoria,
ktoré doplnia existujucu infrastruktaru pracovisk a zaroven ju posunu na kvalitativne vySsiu
uroven. Horizontalnym cielom Centra je zlepSenie informa¢no-komunika¢nych technoldgii
(IKT) vramci Centra — zvySenie bezpe€nosti a rychlosti pouzivanych pocitaGovych sieti
aimplementacia vykonného sietového pocitaca pre najnarocnejsie vypocty.

VylepSené laboratoria alKT budu sluzit’ na splnenie meratelnych ukazovatel'ov projektu,
ktoré predstavuju mnozstvo doktorandov, mladych aj starSich vedeckych pracovnikov (muzov
i zien), ktori vyuZiju poskytnutd podporu v oblasti novych technologii. Cast’ z nich prinesie
neskor prospech firmam v regione v oblasti novych progresivnych technologii v oblasti
elektrotechniky. Laboratéria prispglu g k zvySeniu poctu vymennych programov a projektov
spolo¢ného vyskumu medzi slovenskymi asvetovymi vyskumnymi organizaciami, ako g
Kk narastu poctu publikovanych prac.
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Cinnost’ Centra je riadena a kontrolovana prostrednictvom Rady Centra. Vietky aktivity su
priamo vykonavané akoordinované pomocou Koordina¢nej Rady Centra, ktora za svoju
¢innost’ Rade Centra priamo zodpoveda.

1. Koordinaéna Rada Centra

Koordina¢na Rada Centra (dag len ,KRC") ,Centra excelentnosti pre nové technolégie
v elektrotechnike® (d’alej Centra) je nezévisly 10-¢lenny vykonny organ Centra. Jej ¢lenmi su
administrativni pracovnici projektu Centra a zastupcovia zodpovedni za jednotlivé aktivity
projektu Centra. Clenovia KRC s menovani Predsedom Rady Centra po ich schvaleni Radou
Centra. Predsedom KRC je manazér projektu Centra. V pripade potreby moze Rada Centra po
stihlase so zmenou Vv personalnej matici Agentirou zodpovednych rieSitel'ov za jednotlivé aktivity
odvolat’ a vymenovat’ novych zodpovednych riesitel'ov za jednotlivé aktivity projektu Centra.

[11.  Pdsobnost’ Koordinacnej Rady Centra

a. Cinnost KRC sa riadi Statitom KRC.

b. KRC vykonédva aktivity vramci projektu Centra v silade so Zmluvou o NFP,
Partnerskou zmluvou aich Dodatkami.

c. KRC zodpoveda za cinnost' Centra Rade Centra, planuje Cinnosti na obdobie
nasledujUce v stlade so Zmluvami arozhodnutiami RC.

d. KRC redizuje vSetky administrativne, finan¢né, monitorovacie a kontrolné
¢innosti v sUlade s odporu¢aniami Rady Centra.

e. KRC pripravuje v3etky dokumenty v Centre, vrétane Statitov pracovisk
(Laboratorii) vzniknutych v Centre.

f. KRC administrativne riadi Centrum a za svoju ¢innost’ sa zodpoveda Rade Centra.
KCR vykonava najma ¢innosti v oblastiach:

» realizacie celého projektu - v oblasti administrativnej, finan¢nej, odborne;j,
v oblasti verejného obstaravania av oblasti monitoringu a informovanosti
0 projekte,

» koordinécie ¢innosti projektového timu, pripravy a vedenia jeho zasadnuti,
kooperécie s internym projektovym manazérom a administrdtormi
Projektu,

» planovania a ukladanie tloh projektovému timu, vyhodnocovania ich
plnenia a dodrZiavania stanovenych terminov,

» operativneho rieSenie problémov podl'a poziadaviek riadiaceho
asprostredkovatel'ského organu, komunikacie s projektovym manazérom
na Agentdre pre drukturdne fondy EU,

» vyhodnocovania stanovenych indikétorov Projektu,

» podavania monitorovacich sprav Projektu, vypracovania zavereéne;j
hodnotiacej spravy Projektu, ako aj podavania sprav po skonceni projektu,

» asistencie pri kontrolach vykonavanych subjektmi definovanymi v Zmluve
o poskytnuti NFP, odbornej asistencii pri priprave na vsetky druhy kontrol
aauditov, ktoré mézu byt vykonané poc¢as implementacie projektu,

» sledovania zmien legislativy a metodiky slivisiacej simplementaciou
projektu, informovania prikazcu o pripadnych zmenach.
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IV. Organizacia ¢innosti Koordina¢nej Rady Centra

a. KRC zasada pravidelne raz za mesiac, spravidla pred odovzdanim priebeznej a
monitorovacej spravy projektu Centra. Zasadanie KRC zvolava predseda KRC
alebo nim povereny zastupca.

b. O zvolanie zasadnutia KRC moézu v 'ubovol'nom termine poziadat’ aj tretina
jeho Clenov (4 ¢lenovia). Vtedy je Predseda KRC povinny zvolat’ jej zasadanie
do 1 tyzdna.

c. KRC mé pravo prizvat na prejednavanie dolezitych otdzok pracovnikov
Z institacii Centra, ako aj inych odbornikov.

. KRC nasvojich zasadaniach o dolezitych otazkach rozhoduje hlasovanim.

e. Hlasovanie v KRC je spravidla verejné. Tajne sa hlasuje vtedy, ak hociktory
¢len KRC o takéto hlasovanie poziada.

f. Zasadanie KRC je uznéasaniaschopné, ak s pritomni najmenej 2/3 ¢lenov rady
(7 ¢lenov). Uznesenia st prijaté vacsinou vSetkych ¢lenov KRC.

g. Zo zasadani KRC sa robi zapisnica, ktorad je pristupnd pracovnikom inStitucii
Centra.

V. Zavereéné ustanovenia

Stattit Koordinaénej Rady Centra excelentnosti pre nové technoldgie v el ektrotechnike ako &
kazda zmenu v jeho zneni, schval'uje Rada Centra na svojom zasadani a jej platnost’ potvrdzuje
podpisom Predseda Rady Centra.

Tento Stat(t Rady Centra sa zasiela na Agentiru ASFEU. Zlozenie Rady Centrai kazdt zmenu jg
zlozenia oznamuje manazér projektu Agentire ASFEU.

Bratidava, 28. 7. 2009

Ing. Karol Fréhlich, DrSc.
riaditel’ EIU SAV, Predseda Rady Centra
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Priloha ¢. 3 Ziadost’ o vyuZitie zariadeni Centra excelentnosti pre nové
technologie v elektrotechnike ¢. ....

Ziadatel’:

Meno a priezvisko ziadatela:

Pozadovany termin realizacie ajeho ¢asova narocnost’

Peciatka Podpis

Poskytovatel’:

CENTE/ ustav SAV/STU

schval'ujem —neschvalujem Vasu ziadost’ s ¢islom ......... Z0 dNA oo z dovodu

Schvéleny termin realizacie:
Zodpovedny pracovnik:

Peciatka Podpis
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